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Fig. 3: Typical Connections of XE2003D circuit in DIL16 version without adjustment
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DIL16
Pinout

SO16
Pinout

Name Description

7 7 -

) )�!���%	��!�����	����%#	�%��!�

� A -�@� ������	�	���	���������	�������	�����	!���	���!�

A 0 - @�(�������	�����	�	���	����!�	����������	%�

0 < ���? ����	����������

< 8 �/ �	�����������	���'�	��	(��������	����������	��#	(�	��������
(������	����	�/	���	- 

B B �/�)> ������	����������	�	��������	�	��?)

C C ��?) �������%%#	!��������	�D�@?)	��!��%	6D���	E	�*Ω:&
���	��%��	��	�&06-))F-

�:

77 7� -

� ���%!	��!�����	����%#	�%��!�

7� 77 �� �	(�	��������	�	���	%���	�����	�%������

7� 7� � �	(�	��������	�	���	����	�����	�%������

7A 7� �7 �	(�	��������	�	���	�����	�����	�%������

7< 7< -)) G������	����%#	�%��!�

�$8$7�$70 �$�$7A$70 ?� ?�	��������

�����	��
���&
	
���	������
6-

E-

�E-

)$	-))"-

E0-$	�����������	E	"A�&&B0	H�$	�7	E	��	E	0�	�/	��%���	��������	������:

Characteristic Min Type Max Unit

����	������������	���%	��%��	6�7F��: �A 77� �/

 �'����	������������	��%�����	����������	6�7"��:.6�7F��: 570 I

-�@�	�����	�#�����	���!�$	��������	����	�������	�	��?) 57&0 -

����	6������	�������!: "�&80 "A "A&�0

������	�%��!�	��	-�@�$	��������	����	�������	�	��?)&6������	�������!: 50� �-

������	�����	��	-�@�	����� 57�� 570� J-.H�

9����	����	�������%	������#	��	-�@�$		6��"���%��	����%���:& "77� "77� �K-.√+,

/%��*��	����	�������%	������#	��	-�@�$	��������	��	7	*+,	6�����%��	����%���: "7�0 �K-.√+,


%��	�	�%��*��	���� "�&<C

�+)	��������	��	-�@�	6-�@�E�-�$
�L7�*+,:

"08 �K

�'�����%	���'�	�����������	��%�� � � �/

�'�����%	���������	%��	�	-�@� 7� *Ω

�'�����%	����������	%��	�	-�@� 0� �/


����"��	���� 0� 8� ��
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 ��#���!���!� #'��� !

(���
)��������

���	������	 ���������	 �������	 ��	 �	 �����"�%��	 ��$	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �	 ��	 ������������$	 ��%�����	 �
�����	���$	���	��	���%!	�%��!�&	���	����%	)�	��%��������	(������	���	�����	���	�����	�����(%��	��;

OUT = -4Vo
C1- C2
C1+ C2

�����;
����	 ��	���	�����	�%��!�$	��������	��%�����	�	��?)&
�����	� ���	���	���������	������������	�	���	��������	�����&
�
	 ��	��%�	���	����%#	�%��!�;	�&0 6-))"-

�:$	�#����%%#	�&0	-&

*
��+���&�����	��

���	 ��������	 �������	�	 ���	 �������	 ���	(�	 �������������	 ��	�	 �����	 ����	 %�	����	 ��%���&	 ���	 (��������	 �	 ���
�1����%���	��%���	��#	(�	��!������	(#	��������!	��	�����%	�'�����%	�����������	���'�	(������	���	- 	���	���
�/&
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Fig.2: Band-width in function of external capacitance

��	�'���	��%��	��	���	(��������	��	6+,:	���	(�	��%��%����	���	���	�%%���!	�1�����;

fc =
fs
π

⋅
1

2.77 ⋅ 37 +Cfext
Co( )−1

�����;
�� ��	���	�������%	%�	�%�*	���1����#&	�#����%%#$	��E08	*+,	��	�0H�	���	-))"-

�E0	-%��&

���� ��	���	�����%	�'�����%	�����������	(������	���	�/	���	- &	���	��%��	��	�	(�	!����	��	�/&

�� ��	���	�����%	�����������	��%��	�	���	��������	�����&	9�	������	����	��E�7E��&	���	��%��	��	�
(�	!����	��	�/&
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���	�����	�	�����	���	�������	���	(�	��������	(#	���%#��!	�	�%��!�	�	���	M�/�)>M&	���	�%��!�	���	�#����%%#
��*�	��%���	(������	�	���	57	-%�	6����	�������	�	-�?):&	���	!���	-�//
��.-�/�)>	������	���	7	6�7	���	��
���:	 �	 �&0	 6�7	 ���	 ��	 ��':&�	 ����%�	 ��#	 �	 !�������	 ����	 �%��!�	 ��	 ����!	 �	 �����(%�	 �������	 ��������
(������	-))	���	-

&	)����!	������!$	�	��!�����(%�	�%��!�	�����	����������	�	-�?)	���	(�	����&	��	���
�����	��������	��	��	����$	���	M�/�)>M	����	(�	��������	�	-�?)&

�
���
�/���0���

���	���	- 	!����	���	��1�..�	��������	�%��!�	�	���	����!�	����������	%�;

M = 0.5 ⋅ VDD −VSS( )⋅ C1 −C2
C1 +C2

���	 �����%�	 !���	 �����	 �	 "A	 6��������!	 ���%�����:	 (������	 ���	 �����	 - 	 ���	 -�@�	 ���	 (�	 �������	 (#
��������!	��������	D7	���	D�	��	����%%�%	����	����!�����	��������	AND���	���	D���$	����������%#	6D���	E	7A	*Ω:$
���	/�!&	A	(�%�&
��	���	�����%	!���	�����	��	������	(#	�?� $	����	���	�������	!���$	� �)	�����	���	(�	����	��;

GMOD = GNOM ⋅
1+ α2
1+ α1

 
 

 
 

⋅
β +1+ α1
β +1+ α 2

 
 

 
 

≈ GNOM ⋅ 1+
β

β +1
α2 −

β
β +1

α1 
 

  
  

�����	 β E	D���	.	D
α1	��	���	��%�����	����!�	��	D7; D7	E	AD67Fα1:$

α2 	��	���	��%�����	����!�	��	D�; D�	E	D67Fα2 :$

D	��	���	�����%	��%��	�	���	�'�����%	�������	D�$

���	��������	(������	�������	�	���	��������	�	�����!	D7	���.�	D�&	���	��'����	��%���	��	α1	���	α2
���		57�	I	&

�#����%	��%��	��%�	(�	0&<	*Ω	5	7�I	��	D7	���	7&A	*Ω	5	7�I	��	D�	(β=10).
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Fig. 4: Connection of XE2003D circuit in DIL16 version with gain and offset adjustment
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